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Clase 26 

Transistores bipolares de unión (BJT), Configuraciones de amplificación 
de los BJT, Configuraciones de conmutación de los BJT 

 

Objetivos 

• Al finalizar esta clase, los alumnos serán capaces de: 

o Definir un transistor bipolar de unión (BJT). 

o Describir las configuraciones de amplificación de los BJT. 

o Describir las configuraciones de conmutación de los BJT. 

  

Ver video 

https://www.youtube.com/embed/jvWn2yIRihY?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=1Fb1PNbYf8w
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Introducción 

Los transistores bipolares de unión (BJT) son dispositivos electrónicos que se 
utilizan para amplificar o atenuar señales eléctricas. Los BJT se utilizan en una 
amplia gama de aplicaciones, como: 

• Amplificadores: Los BJT se utilizan para amplificar señales de audio y de 
radio. 

• Conmutadores: Los BJT se utilizan para controlar la corriente que fluye a 
través de un circuito. 

• Dispositivos lógicos: Los BJT se utilizan para construir circuitos lógicos, 
como puertas lógicas. 

Configuraciones de amplificación de los BJT 

Los BJT se pueden utilizar en una variedad de configuraciones de 
amplificación, cada una con sus propias ventajas y desventajas. 

Configuración de emisor común 

La configuración de emisor común es la configuración de amplificación más 
común de los BJT. En esta configuración, la señal de entrada se aplica a la 
base del transistor y la señal de salida se toma del emisor del transistor. 

La ventaja de la configuración de emisor común es que tiene una alta ganancia 
de corriente. Esto significa que la corriente de salida del transistor es mucho 
mayor que la corriente de entrada del transistor. 

La desventaja de la configuración de emisor común es que tiene una baja 
ganancia de voltaje. Esto significa que la tensión de salida del transistor es 
mucho menor que la tensión de entrada del transistor. 

Configuración de base común 

La configuración de base común es una configuración de amplificación menos 
común de los BJT. En esta configuración, la señal de entrada se aplica a la 
base del transistor y la señal de salida se toma de la base del transistor. 

La ventaja de la configuración de base común es que tiene una alta ganancia 
de voltaje. Esto significa que la tensión de salida del transistor es mucho mayor 
que la tensión de entrada del transistor. 

La desventaja de la configuración de base común es que tiene una baja 
ganancia de corriente. Esto significa que la corriente de salida del transistor es 
mucho menor que la corriente de entrada del transistor. 
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Configuración de colector común 

La configuración de colector común es una configuración de amplificación 
menos común de los BJT. En esta configuración, la señal de entrada se aplica 
al colector del transistor y la señal de salida se toma del colector del transistor. 

La ventaja de la configuración de colector común es que tiene una alta 
ganancia de potencia. Esto significa que la potencia de salida del transistor es 
mucho mayor que la potencia de entrada del transistor. 

La desventaja de la configuración de colector común es que tiene una baja 
ganancia de voltaje y corriente. 

Configuraciones de conmutación de los BJT 

Los BJT se pueden utilizar en una variedad de configuraciones de 
conmutación, cada una con sus propias ventajas y desventajas. 

Configuración de saturación/corte 

La configuración de saturación/corte es la configuración de conmutación más 
común de los BJT. En esta configuración, el transistor se opera en la región de 
saturación o en la región de corte. 

La ventaja de la configuración de saturación/corte es que es muy eficiente. Esto 
significa que la potencia disipada por el transistor es muy baja. 

La desventaja de la configuración de saturación/corte es que tiene una 
velocidad de conmutación relativamente baja. 

Configuración de saturación/resistencia 

La configuración de saturación/resistencia es una configuración de 
conmutación menos común de los BJT. En esta configuración, el transistor se 
opera en la región de saturación y la resistencia de la carga se conecta al 
colector del transistor. 

La ventaja de la configuración de saturación/resistencia es que tiene una 
velocidad de conmutación más alta que la configuración de saturación/corte. 

La desventaja de la configuración de saturación/resistencia es que es menos 
eficiente que la configuración de saturación/corte. 

  
Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeVLfuTVHUQ
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Conclusión 

Los BJT son dispositivos electrónicos versátiles que se utilizan en una amplia 
gama de aplicaciones. La comprensión de las configuraciones de amplificación 
y conmutación de los BJT es esencial para el diseño y la fabricación de 
circuitos electrónicos. 

 

https://www.youtube.com/embed/vLfpxuGvaKo?list=PLJI_Cn5mxpKlUh60Je_6xvy6t-haB--sa

